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Predlozend disertacni prace Jindficha Pipka je zaméfena na studium
tvorby naboje v polovodic¢ich a jeho transportu. Studovanou formou jsou
polovodicové detektory zareni, zejména zareni elektromagnetického - fotonu
v oblasti rentgenového a ~ zateni. Prace se vénuje dvéma sloucenindm: GaAs
a CdTe, v obou piipadech upravenym pomoci piimési chromu, zinku nebo
selenu.

Studium polovodicovych detektor jinych nez kiemikovych je velice dulezité.
Ackoliv kiemik zcela dominuje pouziti v elektronice i detekéni technice, po-
zornost se jiz dlouhou dobu obraci i na materialy, které mohou kiemik predcit.
7 prvku je to germanium, které m& vyssi protonové ¢islo a tak je vyrazné
lepsi pro detekkei fotonu diky vysokému ué¢innému prurezu fotoelektrického
jevu. Jeho nevyhodou ale je nutnost chlazeni a mald odolnost vuci ozafeni.
Prekonani téchto slabin je hlavni motivaci pro vybér materialu studovanych
v této disertaci. Samotné téma prace je tedy velice aktualni.

Prace je clenéna do uvodu, ¢ty kapitol a zaveéru. Uvod prehledné predstavuje
problematiku polovodicu a jejich defekti.

Kapitola 2 vysvétluje jevy, ke kterym v polovodicich dochazi, zejména
vznik a presun naboje. Nasledujici kapitola seznamuje ¢tenaie s metodami
feSeni rovnic a numerickych simulaci. Kapitola 4 nazorné popisuje pouzité
experimentalni metody vyuzité pii ziskavani empirickych poznatku a jejich
porovnavani s pocitacovou simulaci. Klicovou metodou je laserové induko-
vand metoda TCT (Transient Current Technique). Zajimavé vysledky byly
dale ziskdany pomoci spektroskopickych méreni. VSechny vysledky jsou pak
predstaveny v kapitole 5 ptrehledné setazené do tii sekci odpovidajici tfem
studovanym materialum. Musim konstatovat, ze sada vysledku ziskanych pti
simulacich i méfenich je opravdu uctyhodné komplexni. Disertant peclivé
prozkoumal rozsahly parametricky prostor prilozenych napéti, polohy v de-
tektoru, casu a z vysledku ziskal unikatni idaje o mikroskopickych vlast-
nostech zkoumanych materidlu (elektronové a dérové doby zivota, pohy-
blivosti, charakteristiky defektu a pasti) a jejich vyuzitelnosti v deteként
technice. Peclivé jsou pritom oSetfeny ruzné pocatecni ¢i okrajové jevy po-
moci sofistikovanych piistupt (pulzni detektorové napéti synchronizované s
pulsem laseru, pomocné ozarovani LED diodou, apod.). Chtél bych ocenit,
ze disertant ve svém modelu vyvinul a aplikoval na ruzné druhy materialu
specifické pristupy.



Prace je psana anglickym jazykem na velmi dobré drovni a ma také velmi
dobrou grafickou tupravu.
Rad bych, aby autor zodpovédél tyto otézky:

1. V L-TCT méfenich pouzivate ¢erveny laser s vlnovou délkou 660 nm.
Zvazovali jste pouziti jinych vinovych délek, napi. infracerveného laseru,
ktery by excitoval do vétsi hloubky?

2. Ve spektroskopickych mérenich pouzivate zaric a. Ten ale kvuli velmi
kratkému doletu v materidlu neumoznuje triggerovani a tim potlaceni
sumu. Casto je z téchto duvoda pouzit zafic § s delsim doletem a
moznosti generovat trigger z pomocného scintila¢niho detektoru. Bylo
by to realistické?

3. Neni mi jasny obrazek 5.23. Jde opravdu o foton s rozdilnymi energiemi
a nebo o stejnou energii fotonu ale rtizné hodnoty detekénich praha?

Celkové se domnivam, zZe prace predstavuje rozsahly soubor unikatnich
vysledku, o ¢cemz svédci i to, ze byly materidlem pro nékolik publikaci. Autor
odvedl opravdu velké mnozstvi kvalitni prace. Predlozenou praci dostatecné
prokazal schopnost samostatné védecké prace. Po zodpovézeni dotazu a uspésném
obhajeni praci doporucuji uznat jako disertac¢ni a autorovi udeélit titul Ph.D.
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